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Obserwujac duze zainteresowanie artyku-
tami dotyczacymi wysokich napig¢, takze
i ja chciatbym przedstawi¢ Czytelnikom
EdW kolejne nietypowe urzadzenie, kon-
tynuujace tematyke HV, a mianowicie
glosnik plazmowy.

Dla mniej zorientowanych zaskocze-
niem moze by¢ informacja, ze glosnik
plazmowy w przeciwienstwie do zwy-

ktych glo$nikow nie posiada membrany
wytwarzajacej fale akustyczne. W tym
przypadku funkcje membrany peini tuk
elektryczny, modulowany sygnatem elek-
trycznym, podawanym z zewngtrznego
zrodta.

Temat glo$nikéw plazmowych jest
obecnie popularny, dlatego w

mozna znalez¢ wiele projektéw tego typu
urzadzen, bazujacych zarowno na lam-
pach, jak i na p6tprzewodnikach. Znaczna
czg$¢ takich projektow to stosunkowo
skomplikowane urzadzenia, wykorzy-
stujace nieraz trudno dostgpne i drogie
elementy, co z pewnoscia zniechgca do
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B Projekty AVT

samodzielnego wykonania takiego nad-
zwyczajnego gtosnika.

Przedstawiony ponizej projekt glosni-
ka plazmowego jest oparty zaledwie na
kilku niedrogich elementach, ktére mozna
kupi¢ w kazdym sklepie elektronicznym,
a jego wykonanie nie zajmie wigcej niz
kilka godzin.

Opis ukiadu

Schemat ideowy glosnika plazmowego
zamieszczono na rysunku 1. Urzadzenie
jest zasilane z zasilacza stabilizowanego
0 napigciu wyjsciowym 20V i wydajnosci
okoto 5A. Sercem urzadzenia jest dobrze
znany Czytelnikom uktad wykorzystywa-
ny w przetwornicach impulsowych TL494
(U2), pracujacy w typowej konfigura-
cji zamieszczonej w nocie katalogowe;j.
Szczegdtowy jego opis mozna znalezé
w numerze EAW 9/2004. Na wyjsciu tej
kostki (n6zka numer 9) otrzymujemy syg-
nal prostokatny o regulowanej czgstotli-
wosci (potencjometr PR2) oraz wypetnie-
niu (PR1), ktéry nastgpnie przez rezystor
R2 jest podawany na bramke tranzysto-
ra MOSFET IRL530. Tranzystor steruje
uzwojeniem pierwotnym typowego trafo-

powielacza pozyskanego z demontazu ze
starego odbiornika telewizji kolorowe;.
Uzwojenie pierwotne sklada si¢ z pigciu
zwojow drutu o S$rednicy okoto 1mm,
nawini¢tego na ferrytowym rdzeniu tra-
fopowielacza. Sygnal audio pochodzacy
z dowolnego odtwarzacza mp3 lub, jak
to bylo w moim przypadku, wyjscia karty
muzycznej komputera, moduluje przebieg
prostokatny przetwornicy, a tym samym
tuk elektryczny. Drgania tuku elektrycz-
nego, podobnie jak w standardowym
glosniku drgania membrany, powoduja
wytwarzanie fali dzwigkowe;j.

Na wyjsciu trafopowielacza warto
wykona¢ iskiernik, ktéry umozliwi regu-
lacje dtugosci tuku elektrycznego oraz
zapewni jego niezawodne podtrzymanie.
Widoczny na fotografiach iskiernik zostat
wykonany z drutu pozyskanego z elek-
trod nierdzewnych (po usunigciu otuli-
ny) o srednicy 3mm zamocowanych na
wspornikach ze $rub M10. Na fotogra-
fiach wida¢ takze ostong na wentylatorze.
Wykonanie takiej ostony okazalo si¢ nie-
zbgdne, poniewaz wymuszony przeptyw
powietrza niekorzystnie oddziatluje na tuk
elektryczny, powodujac jego dodatko-

we drgania i znieksztalcanie odtwarzane;j
muzyki. Calo$¢ zostala zmontowana na
plycie o wymiarach 35x21cm pochodza-
cej z obudowy starego telewizora.

Niski stopien skomplikowania ukta-
du jest okupiony do$¢ duza moca strat
tranzystora, w wyniku czego niezbgdne
okazatlo si¢ zastosowanie duzego radiato-
ra i wymuszonego chlodzenia za pomoca
wentylatora.

Elementy zawarte w liniach przery-
wanych na schemacie z rysunku 1 sa
montowane poza plytka drukowana.
Przewody odchodzace z drenu i zrodta
tranzystora powinny mie¢ przekr6j mini-
mum 2,5mm?.

Z przeprowadzonych testow wynika,
ze najlepsza jako$¢ dzwigku uzyskamy
przy czgstotliwosci okoto 24kHz i wypet-
nieniu 40%. Dhugos¢ tuku elektrycznego
wynosi wtedy okoto 20mm. Zwigkszenie
odleglosci migdzy elektrodami iskierni-
ka powoduje konieczno§¢ wysterowania
tranzystora przy wigkszym wypetnieniu,
aby umozliwi¢ zapalenie tuku, co wptywa
na zwigkszenie pobieranego pradu i wigk-
sza moc strat tranzystora. Z tego wzgledu
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nie zaleca sie rozsuwania elektrod na
wigksza odlegto$¢ niz 20mm.

Montaz i uruchomienie
Uktad widoczny na fotografiach zostat
zmontowany na plytce drukowanej, kto-
rej widok zamieszczono na rysunku 2.
Ptytka jest jednowarstwowa, montaz
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasada-
mi wielokrotnie opisywanymi w EdW,
zaczynajac od najmniejszych elemen-
tow. Pod uktad scalony warto zastosowac
podstawke, natomiast stabilizator nalezy
zaopatrzy¢ w niewielki radiator.
Pierwsze uruchomienie urzadzenia
nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zasila-

cza wypo-
sazonego
W ogra-
nicznik pradu ustawiony na okoto SA, bez
podlaczania sygnatu akustycznego. Po
wlaczeniu zasilania nalezy eksperymen-
talnie wyregulowac¢ potencjometrem:

— czestotliwo$é przetwornicy w taki
sposdb, aby nie bylo stychaé charaktery-
stycznego ,,piszczenia” oraz

— wypelnienie, decydujace o wartosci
pobieranego pradu.

Po wstepnych regulacjach mozemy
podiaczy¢ sygnat akustyczny, najlepiej za
pomoca dlugiego przewodu (okoto 1m),
pozwalajacego na umieszczenie odtwa-
rzacza muzyki w bezpiecznej odleglosci
od gtosnika plazmowego.

Ze wzgledu na duza moc pobierang i
rozpraszane ciepto do otoczenia, przed-
stawiony glos$nik plazmowy peini gltow-
nie rolg niecodziennej zabawki, udowad-
niajac, ze do wytworzenia dzwigku nie
zawsze jest konieczna typowa membrana.
Warto podkresli¢, ze zaréwno niskie,

jak 1 wysokie tony sa odtwarzane bez

wyraznych znieksztalcen i cho¢ zapewnie

jako$¢ dzwigku nie zadowoli audiofilow,

uwzgledniajac niski koszt budowy i pro-
stot¢ urzadzenia, warto je zbudowaé i
samemu przekona¢ sig, jaki bedzie efekt

koncowy.
Na stronie inter-
netowej EdWw,

czyli w Elportalu,
umieszczony zostat
film, prezentujacy
dziatanie uktadu.
Na zakonczenie

chcialbym  pod-

kresli¢, ze uktad

‘“‘2? generuje wysokie
= napigcie, ktore
mimo  wysokiej

czestotliwo$ei i
efektu naskorko-
wego moze byé
niebezpieczne. Z

tego powodu budujac zaréwno te, jak i

inne urzadzenia HV, nalezy zachowacd
szczegdlng ostroznosé.

Lukasz Plis

lukasplis@interia.pl
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